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BAW-Resonatortechnologie
Die BAW ist eine Mikroresonatortechnologie,

BAW-Oszillator in der Fertigungsautomatisierung
Der BAW-Oszillator kann in

die die Integration hochpraziser und extrem
jitterarmer Taktgeber direkt in Gehause ermdglicht,
die andere Schaltungen enthalten. Im BAW-
Oszillator wird die BAW mit einem Co-located-
Prazisionstemperatursensor, einem extrem jitterarmen
Fractional-Output-Teiler (FOD) mit geringem
Stromverbrauch, einem unsymmetrischen LVCMOS-
und differenziellen LVPECL-, LVDS- und HCSL-
Ausgangstreiber und einem kleinen Power-Reset-
Clock-Managementsystem bestehend aus mehreren
rauscharmen LDOs intergiert.

Abbildung 1 zeigt die Struktur der BAW-
Resonatortechnologie. Die Struktur besteht aus einer
diinnen Schicht piezoelektrischer Folie, die zwischen
Metallfolien und anderen Schichten eingeklemmt ist,
die die mechanische Energie beschranken. Die BAW
nutzt diese piezoelektrische Transduktion, um eine
Vibration zu erzeugen.
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Abbildung 1. Grundlegender Aufbau eines BAW-
Resonators (Bulk Acoustic Wave)

Fertigungsautomatisierungsanwendungen zur
Taktung von Ethernet-PHY, Prozessor (SOC), WLAN
und USB-Controller verwendet werden, wie in
Abbildung 2 gezeigt.
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Abbildung 2. Typisches Blockschaltbild eines
BAW-Oszillators in der Fertigungsautomatisierung
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Vorteile des BAW-Oszillators

Der BAW-Oszillator bietet drei Hauptvorteile: Hohe
Zuverlassigkeit, hervorragende Leistung und arbeitet
als flexible Lésung.

Hochste Zuverlassigkeit
Der BAW-Oszillator bietet:
» Eine typische Schwingungsmetrik von 1 ppb/g.

Abbildung 3. Empfindlichkeit von BAW-
Oszillatoren
* Eine umfassende Frequenzstabilitat von £ 25 ppm
(einschlieBlich 10 Jahre Alterung) und eine
Temperaturstabilitdt von £ 10 ppm.

Abbildung 4. Temperaturstabilitatsvergleich von
BAW-Oszillator und Quarzoszillator
* 20 bis 30-mal héhere MTBF (durchschnittliche Zeit
vor dem Ausfall)

Abbildung 5. LMK6D/P/H differenzielle BAW-
Oszillatoralterung

Abbildung 6. LMK6C Single-ended BAW Oszillator
Alterung

Uberlegene Leistung

Der BAW-Oszillator unterstitzt sowohl differenzielle
als auch asymmetrische Ausgéange. Die differenziellen
BAW-Oszillatoren (LVPECL, LVDS und HCSL)
weisen einen typischen RMS-Jitter von 100 fs und
einen maximalen RMS-Jitter von 125 fs Gber die
Integrationsbandbreite von 12 kHz bis 20 MHz auf.
Der unsymmetrische BAW-Oszillator (LVCMOS) weist
einen typischen RMS-Jitter von 200 fs und einen
maximalen RMS-Jitter von 500 fs auf.

Abbildung 7 illustriert Phasenrauschdiagramme
fur die 25-MHz-Variante des BAW-

Oszillators, der die am haufigsten

in Fertigungsautomatisierungsanwendungen
verwendeten Frequenzen ist.

Abbildung 7. LMK6C BAW-Oszillator 25 MHz
Phasenrauschleistung
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Flexible L6sungen

Der BAW-Oszillator kann jede Frequenz von

1 MHz bis 400 MHz unterstltzen, unterstitzt die
Ausgangsformate LVCMOS, LVDS, LVPECL und
HCSL, ist in zwei Gehausegréfen (3,2 mm x 2,5 mm
und 2,5 mm x 2,0 mm) erhaltlich und unterstutzt
Versorgungsspannungen von 1,8 V und 2,5 V sowie
3,3 V.
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